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光ジャイロ素子

光ジャイロ
製造が容易で、且つ消費電力が少ない光ジャイロ素子を提供することを目的とす
る。

本発明によれば、半導体光増幅器が形成された基板と光導波路が形成された基
板とを付き合わせることによって環状の光導波路が形成されているので、製造が容
易でコストダウンが図れる。

本発明は、環状の光路５０を互いに逆方向に伝播するレーザ光の周波数差から回
転角速度を求める光ジャイロ素子１００であって、第１の基板１０に形成された光導
波路１１と第２の基板に形成された半導体光増幅器４０と、レーザ光の一部を光路５
０から引き出す引き出し手段５１と、レーザ光の周波数差を観測するフォトダイオード
３１と、から構成されている。


